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Przedmiotem wynalazku jest szerokopasmowe
przejscie mikrofalowe z. linii. wspélosiowej o impe-
dancji charakterystycznej réwnej 5012 - wypelnio-
nej dielektrykiem, na linie paskowg symetryczng
o tej samej wartosci impedancji charakterystycz-
nej. PrzejScie to umozliwia - zastosowanie zlgcz
wspélosiowych, o zewnetrznej $redniej linii réwnej
10,15 mm, w podzespolach mikrofalowych wyko-
nanych na linii paskowej symetrycznej oraz cal-
kowicie kompensuje odbicia powstajace na skutek
niejednorodnosci wystepujacej w plaszczyzZnie po-
laczenia przewodow linii paskowej z linii wspol-
osiowej.

W znanych i stosowanych dotychczas przejsciach _

kompensacje niejednorodnosci uzyskuje sie przez
zastosowanie paska wewnetrznego zwezZonego na
koncu, do ktérego przymocowany jest przewoéd we-
wnetrzny linii wspélosiowej. Wielko§é zwezenia
przewodu wewnetrznego linii paskowej jest roz-
na dla réznych standartéw laczonych linii oraz za-
kres6w czestotliwosci pracy. W innych znanych
rozwigzaniach. stosuje sie ptynne przejscie z linii
wspolosiowej na linie, na ktorej przewod zewne-
trzny ma przekroj kwadratowy, a przewdod we-
wnetrzny przekrdj kolowy. Odcinek linii kwadra-
towej przechodzi dalej w linie paskowg symetrycz-
ng. Rozwigzania takie pozwalajg uzyska¢ bardzo
male odbicie w szerokim zakresie czestotliWoéci,
jednak sprawiajg szereg trudnosci przy wykona-
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niu. Ponadto cechuja je duze wymiary gabary-
towe.

Wynalazek stawia sobie za cel opracowanie
przejscia umozliwiajgcego zastosowanie zlgcz wspol-
osiowych o zewnetrznej S$rednicy linii réwnej
10,15 mm z dielektrykiem stanowigcym policzte-
rofluoroetylen w podzespolach mikrofalowych wy-
konanych na linii paskowej symetrycznej o impe-
dancji charakterystycznej réwnej 500. Celem wy-
nalazku jest takze latwo$é mechanicznego wykona-
nia przejscia z zachowaniem jego powtarzalnosci,
przy czym powinno ono odznacza¢ si¢ malg war-
to§cia wspélczynnika odbicia w szerokim zakre-
sie czestotliwosci.

Cel ten wedlug wynalazku osiagniety zostal przez
to, ze miedzy przewodem wewnetrznym linii pa-
skowej a plaszczyzng ekranu linii wspélosiowej
jest szczelina zawierajgca sie w granicach do
0,5 mm. . .

Przejicie wedlug wynalazku zostanie blizej ob-
jasnione na podstawie rysunku na ktérym fig. 1
przedstawia przejscie z linii wspolosiowej na pa-
skowa w przekroju pionowym a-fig. 2 w. przekroju
poziomym. _

Linia paskowa sklada si¢ z przewodu wewneg-
trznego 1 i z przewodu zewnetrznego 2 stanowig-
cego ekran. Natomiast linia wspdlosiowa sklada sie
z plaszcza 3, wewnetrznego przewodu 4 i dielek-
tryka 5. Szerokos¢ w paska z dielektrykiem po-
wietrznym wynosi okolo 9,8 mm ga odleglos¢ b



3

miedzy ekranami zewnetrznymi wynosi okolo
7.8 mm. Zakonczenie przewodu wewnetrznego 1
linii paskowej, polaczone z przewodem wewne-
trznym 4 linii wspoélosiowej, w obszarze ich po-
taczenia jest prostopadle do osi wzdluznej linii.
Miedzy przewodem wewnetrznym linii paskowej
a plaszczyzng styku przewodéw zewnetrznych obu
linii utworzona jest szczelina 6. Szeroko$¢ szcze-
liny 6 jest nie wieksza od 0,5 mm. Oczywiscie jest
réwniez mozliwe wykonanie przejScia bez szcze-
liny. Zakonczenie przewodu wewnetrznego 4 linii
wspolosiowej ma ksztalt kulisty Przy czym pro-
mien kuli jest rowny polowie $rednicy tego prze-
wodu.
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Zastrzezenie patentowe

Szerokopasmowe przejécie mikrofalowe z linii
Wspc’ilosiowej na linie paskowa, zawierajgce prze-
wéd wewnetrzny linii wspdlosiowej z ktérego za-
koniczeniem o ksztalcie kulistym polaczony jest
trwale przew6d wewnetrzny linii paskowej, przy
czym polaczenie przewodu linii paskowej z prze-
wodem linii wspolosiowej, w obszarze ich polg-
czenia, jest prostopadle do osi wzdluznej linii zna-
mienne tym, Ze miedzy przewodem wewnetrznym
(1) linii paskowej a plaszczyzng ekranu linii wspo6l-
osiowej jest szczelina (6) zawierajaca sie w grani-
cach do 0,5 mm.
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